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EiF-2011-1(3)-82/2-M-20 nomrali “Lifli optik lazerlar liclin perspektiv olan coxkomponentli siisavari
halkogenid yarimkegirici materiallarin alinmasi va elektron xassalari” layihasi (izra alinan asas naticalar:

Gostarilmisdir ki, Se-As-Te va Se-As-S susavari halkogenid yarimkegirici sistemlarinda samarium
asqarlarinin konsentrasiyasinin artmasi ilo 6nca samarium atomlari yuksak koordinasiyali struktur
elementlarinin amala gatirdiyi mikrooblastlarin sarhaddinda toplanaraq, kimyavi aktivliklari hesabina
mixtalif mikrooblastlar arasinda rabita yaradaraq nimunalarin geyri-bircinsliliyini azaldir, daha sonra isa
sUisavari matrisanin biitliin hacminda paylanaraq yiklu defektlar modelina asasan D+ va D- markazlarinin
konsentrasiyasini dayisir.

Muayyan olunmusdur ki, samarium asqarlarinin Se-As-Te va Se-As-S HSY materiallarinin optik udma
amsalina (seffafliga), Urbax udulmasinin xarakteristik enerjisina, va yiklli defektlarin (U- - markazlarin)
konsentrasiyasina tasiri geyri-monoton xaraktera malikdir.

Se-As-Te: SmO0,1; Se-As-S: SmO0,5 tarkibli maddalar maksimum saffafliga malikdir.

Mixtalif zaman muddatlarindan sonra Se-As-Te va Se-As-S HSY-in nazik tabaqgalarinda aparilan
Rentgen spektrlarinin tadqiqi gostarmisdir ki, onlarda amorf fazadan kristal fazaya kecid misahids
olunmur.

Gostarilmisdir ki, kristallasmaya qgarsi davamli olmalari hesabina stabil elektron xassalarine va
yuksak saffafliga malik Se-As-Te:SmO0,1; Se-As-S:Sm0,5 tarkibli slisavari yarimkecirici materiallar infragirmizi
oblastda islayan isigotiricilarda (fiberlar) istifada oluna bilarlar.

Layihanin igrasi naticasinda alinmis naticalar ham nadir torpaq elementi asgarlarinin SHY
maddalarda elektron xassalarini idara edan vyikli (D+ va D-) defektlarin (U- - markazlarin)
konsentrasiyasina tasir mexanizminin muiayyanlasdirilmasi maqgsadila elmi shamiyyata malikdir, ham da

onlarin fiber optik lazerlarda tatbiq imkanlarinin askara ¢ixarilmasinda mihim rol oynayir.
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